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MH 82511 STATICKA BIPOLARNI PAMET 1024 %1 BIT

EMNONAPHAA MAMAME WOTKW C NPOW3BONLHLIM AOCTYNOM 1024%1 e BIPOLAR SCHOTTHY RAM 1024x1 e BIPOLARER
SCHOTTHY RAM SPEICHER 1024x1

w

Rychla bipolarni pamét RAM s kapacitou 1024 bité X 1 bit. s o]
Organizace pamétové matice 32 X 32 bitii. 18] 7 ptm ol

A ik ] = B
Vystupy tristavové. p:% § — E:
Vstupy jsou opatieny antirezonanénimi diodami. AE 2t s
Stupen integrace: 10 4 As o6 ié :'5*
Pouzdro: Q % :;:f
Keramicke pouzdro s 2X osmi vyvody ve dvou fadach podle NT 4305, il
Hmotnost: max. 2 g. Zapojeni vyvodi

(pohled shora)

Na vyvod 08 se pfipojuje zaporny pol napajeciho zdroje (1) na vyvod 16
kladny pol napajeciho zdroje (Up).

D — datovy vstup

A, ... A, — adresové vstupy

S — vstup pro vybér

W — vstup pro zapis

Q = vystup

Mezni hodnoty:
min. max.

Napajeci napéti’) U 0 +7.0 v
Vstupni napéti') U, +55 v
Vstupni proud?) i, —-12 mA
Vystupni napéti') Uy 0 +5,5 v
Vystupni proud — Groven H2) lon —2,0 mA
Vystupni proud — Groven L2) oL 16 mA
Rozsah pracovni teploty okoli i, 0 +70 °c
Rozsah skladovacich teplot i A —55 +155 b

') Napéti se rozumi vzhledem k zemnicimu bodu — v{vodu 08.
?) Znaménko minus (—) u hodnoty proudu znamena, e proud te¢e ven z obvadu.
%) Pouze kratkodobé v rozsahu technickych pozadavki.

Funkéni blokové zapojeni:
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- Pamét se sklada z funkénich bloki:

I. Dekodér adresy fadka — zprostredkovava volbu jednoho ze 32 radki matice pamétovych bunék; v kazdém fadku je 32

paméfovych bunék.
IIl. Rizeny dekodér adresy sloupctl — zprostiedkovava:

Volbu jednoho ze 32 sloupch matice paméfovych bunék; v kazdém sloupci je 32 paméfovych bunék.
Ulozeni (zapis) informace pfitomné na vstupu D do matice pamétovych bunék v provozu ZAPIS.

Ovlada funkéni blok IV,

. Matice pamétovych bunék — jednotlivé bunky jsou uspofadany v soufadnicovém systému X—Y. V matici lze rozlisit 32
fadku bunék rovnobézné se soufadnici X, 32 sloupcl bunék rovnob&zné se soufadnici Y. Kazdy fadek nebo sloupec ob-

sahuje 12 bunék.

IV. Vystupni &teci zesilovaé — zjisfuje informace ulozené v matici pamétovych bunék (precteni obsahu paméti — provoz

CTENI).

Nahradni zapojeni vstupl a vystup(:

1 ? Uee

Popis funkce:

Pamétf MH 82S11 RAM 1024 bitd uchovava pfi provozu v rozsahu doporuéenych pracovnich podminek binar-
ni informaci az do rozsahu 1024 jednotlivych slov. Jednotliva slova jsou volitelna pomoci adresy pfivedenim
signalu s odpovidajici kombinaci napéti U, a Uy, na vstupy A, az A,,.
Pii provozu CTENI je na vystupu Q k dispozici platna informace, ktera odpovida informaci pfivedené na vstup
D pfi pfedchozim zapisu — ovsem pii téze zvolené adrese.
Pii provozu ZAPIS a BLOKOVANI je vystup ve stavu vysoké impedance. Tento stav je charakterizovan hod-

notami lozy & loz -

Funkéni tabulka:

P VSTUPY VYSTUP
rovoz g W D 0
Cteni L H X v
Zapis L L Vv Z
Blokovani H X X z

Stavu L na vstupech odpovida napétiov=U, =08 V.

Stavu H na vstupech odpovida napéti 21V = U, = 5,25 V, pfiteploté &, =0°C platipfistavu H22V = U, =525 V.
Stavim L a H na vystupech odpovidaji hodnoty Ug, a Ug, uvedené v charakteristickych udajich.
V — znamena platnou informaci L nebo H, kterou je nutno pfivest na piislusny vstup, pfip. platna informace na vystupu.
X — znamena libovolny stav (L nebo H) na vstupu. Stav vstupu nema vliv na funkci a stav vystupu.
Z — znamena stav vysoké impedance na vystupu, ktera je dana hodnotami /oy, a Iz .
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Binarni platna informace (V), ktera je pfi provozu Gteni na vistupu obvodu, se déle rozlisuje symboly L nebo H. Stavu Growmé
L odpovida napéti Uy, , stavu H napéti Ugy. Pfipustné hodnoty tohoto napéti jsou uvedeny v charakteristickych Udajich.
Prechazi-li se z provozi ZAPIS nebo BLOKOVANI do provozu CTENI, nebude na vystupu integrovaného obvody Spréavna in-
formace (tj. informace ulozena v adresovaném slové) okamzité, ale az za uréitou dobu po zméné Grovni na fidicich vstupech
S nebo W (VYBER nebo ZAPIS).

Rovnéz pfi zméné adresy v provozu GTENI uplyne uréita doba mezi posledni zménou trovni na adresovacich vstupech

a okamzikem, kdy na vystupu bude informace ulozena ve slové se zménénou adresou. Grafické znazorméni dob Zpozdéni ja
uvedeno na diagramech,

Doporugené pracovni podminky:

Vstupni napéti — Groven L ov sy, s+408 v

Vstupni napéti — droven H 21V =V, =525 v
pii &, =0°C 22V =U, =525 v

Napajeci napéti 475V S Uy, =525 v

Rozsah provoznich teplot okoli 0°C =8, =+70 °C

Vystupni zatéZovaci proud — vystup ve stavu drovné L

Vystupni zatézovaci proud — vystup ve stavu Urovné H

Casové hodnoty impulsnich prib&hi na A,
vstupech p¥i provozu ZAPIS: Ao
fovwn =85 ns
lympy =5 ns D
f v =20 ns
Lyray =5 ns
[ =5 ns
[P 25 ns
e >80 ns S
W

Charakteristické udaje:

Méfici
Statické hodnoty: obvod min.—max.
B, =0 °C, +25 °C, +70 °C")
Vystupni napéti — droven L
Uee =475V, U, =21V,
U =08V, I, =16 mA 1 (0 =0,45 v

Vystupni napéti — urover H?)
Uc =475V, Uy, =2,1V,
U =08V, lp,=—2.0mA 2 Ussia =24 v

Vstupni zachyiné napéti
U =475V, ,=—12mA 3 ~U, <15 Vv
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Merici
_ 7 > obvod min.—max.
Vstupni proud — drover H
Ue=525V, Uy=55V, U, =0V 6 h =1
Ue =525V, Uy =27V, U, =0V 6 k; <25
Vstupni proud — uroven L
Uge=525V, U, =045V, Uy, =45V 7 —l =250
Vystupni proud pro stav vysoké impedance
trover H?)
U =525V, Uy =21V,
U, =08V, Uy,=24V 4 lozn =40
Vystupni proud pro stav vysoké impedance
uroven L2)
Ue=525V, Uy=21V,
U, =08V, U;=04V 5 —lon =40
Vystupni proud zkratovy
| Uge=525V,U,=45V,
| U, =0V, Uy=0V 9 —los 20...100
Napajeci proud?)
Uy =525V, B, =470 °C 8 o <135
Uye=525V, #,=0°C, +25°C 8 lee =145
Dynamické hodnoty:
i, =0°C, +25°C, +70 °C, U =5,01025V jmen. min.—max.
Doba vybaveni od adresy?) 10 buini 50 =90
Doba vybaveni od vybéru®) 10 toion =40
Doba zablokovani po vybéru®) 10 tans =40
Doba zablokovani po zapisu?) 10 =40
Doba zotaveni 10 AR =40
Sitka zapisovaciho impulsu 10 Tonsitt 65 =80

mé,

mA
mA

ns
ns
ns
ns
ns
ns

') Méfi se pfi teploté 9, = 25 °C £5 °C, 0 °C —0/+5 °C, +70 °C +5/—0 °C
?) Pfi teploté 0 °C je hodnota napéti U, = 2,2 V.
*) Hodnoty zatézovaciho obvodu:
R, =1k R,=300Q, C,=30pF, U =5V
*) Hodnoty zatéZzovaciho obvodu:
R=1kQ AR,=300Q, C,=5pF, U =5V
®) Znaménko minus (—) u hodnoty proudu znamena, ze proud teée ven z obvodu.

%) Znaménko minus (—) u hodnoty napéti znamena, ze napéti je zaporné vici zemnicimu vyvodu (oznadenému 1).

7} Je-li u hodnoty vystupniho zatéZzovaciho proudu znaménko minus (—), te¢e proud ven z vystupu. Neni-li u hodnoty vystu-

niho proudu Zadné znaménko, znamena to, Ze proud tede do vystupu.

Zapojeni zatézovaciho obvodu —— k vyhodrocovacimu R
. T P e s i,
k vystupuQl N
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PERIFERNI OBVODY MIKROPROCESOROVEHO SYSTEMU ' PREHLED
MHB8080, 8085, 8086

Typ - Druh Pouzdro

MHB8224 Hodinovy a budici obvod pro mikroprocesorovy obvod MHB8080A. Sdruiuje oscildtor fizeny vnéjsiim 10—14
krystalem, délicky 1:9, dva budiée s vysokym vystupnim napétim o obvody pomocnych logickych funkci.
MH8228 Ridici obvod systému a budi¢ sbérice — vyrabi viechny fidici signdly, potfebné pro piimé propojeni 10—19

obvodéi mikroprocesorové fady (paméti RAM, ROM a obvodi vstup/vystup) s centrdlni procesorovou
jednotkou (CPU) MHB8080A.

MHB8282 Uplné paralelni osmibitové stradade s tfistavovymi vystupnimi zesilovadi jsou uréeny pro stiadale, oddé- 10—24
MHB8283 lovaci zesilovaée nebo multiplexery v perifemich a vstupnich/vystupnich funkeich mikropocitacovych 10—24
systém 8086, 8080, 8085 o 8048. Typ MHBB8282 neinvertuje, MHB8283 invertuje vstupni data na vy-

stupech,
MHB8286  Osmibitové vysilate/piijimade sbémice s tfistavovymi vystupy jsou urleny pro perifemi funkce v mikro- 10—24
MHB8287  procesorovém systému 8086, 8080, 8085 a 8048. Typ MHB8286 neinvertuje, MHBB8287 invertuje vstupni 10—24

data na vystupech.

MHB8641 Ctyindsobny budi&/piijimaé unifikované sbémice pro pouiiti v systémech pro prenos dat s impedanci 10—14
120 2 (UNIBUS).

MEZNI HODNOTY:

min. max.

Napdjeci napéti 1) Ucc —0,5 +7,0 Vv

MHB8641 Ucc — +7.0 v
Napdjeci napéti 1) jen MH8224 Upp —0,5 +13.5 v
Vstupni napéti 1) Uy —1.5 +7.0 V'

MHB8282, MHB8283, MHB8286, MHBS&287 Uy —1,0 +55 Vv

MH8641 Uy — +35.5 v
Vystupni proud MH8224, MH8228 lo 100 mA
Vystupni napéti MHB8641 Ug 55 v
Rozsah pracovnich teplot okoli tha 0 +70 °C
Rozsah skladovacich teplot Bstg —55 +155 °C

1) Napéti se rozumi vzhledem ke spoleénému bodu — wjvodu | .
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MH745201E MH745287 MH745370

Typ Druh Pouzdro
MH7489 Bipolarni pamé! RAM 64 bitd s organizaci 16 slov po étyfech bitech, pozitivni logikou, vstupnimi 10—14
zéchytnymi diodami o oddélenymi vstupy. Pii provozu se rozlifuji tyto funkce obvodu: zépis do
paméti, &teni z paméti, pfenos dat a blokovéni paméti. Vystup s otevienym kolektorem.
MH745187 Bipoldrni maskou programovanéd paméf konstant ROM 1024 biti s organizaci 256 slov po étyfech 10—14
bitech, vystup s otevienym kolektorem. Obsah informaci, ktery md byt do ni uloien b&hem vyrob-
niho procesu musi zékaznik pfedlotit spolu s objedndvkou. Minimalni poget doddvanych kusd
s Jednim obsahem éini 400 kusd.
MH74188 Bipoldrni, elektricky programovateind paméf PROM 256 bitd s organizaci 32 slov po osmi bitech, 10—14
vystup s otevienym kolektorem, uréend pro paméti konstant, generdtory logickych funkci.
MH745201  Bipolérni pamét RAM 256 bith s erganizaci 256 slov po jednom bitu. Jednotlivé buiiky jsou uspo- 10—14
MH745201E fadany v soufadnicovém systému X—Y (16 fadki a 6 sloupcti bunék). Vystup tiistavovy.
MH745287  Bipolérni rychld, elektricky programovatelnd pamét PROM 1024 bith s organizaci 256 slov po 10—14
¢tyfech bitech, vystupy s otevienym kolektorem, uréend pro paméti konstant, generdtory logickych
funkei.
MH745370  Bipolarni maskou programovand pamét ROM 2048 biti s organizaei 512 slov po &tyfech bitech. 10—14
Vystup tiistavovy, Obsah informaci, ktery ma byt do ni uloien béhem vyrobniho procesu musi
zakaznik pfedlofit spolu s objedndvkou. Minimadlni poéet kusti s jednim obsahem &ini 400 kusd.
MH745571 Bipolérni elektricky programovatelnd paméf konstant PROM 2048 bitd s organizaci 512 slov po 10—14
&tyfech bitech, vystup s otevienym kolektorem.
MH82511 Bipoldrni rychld pamét RAM 1024 bitl s organizaci 3232 bity. Vystup tfistavovy. 10—18/C2
Programovatelnost paméti spoéivd v mo#nosti zménit jednou providy bindrni informaci, ulofenou
v jednotlivych buiikdch paméti. Z divodt identifikace se kaidd naprogramovand pamé{ oznaiuje
identifikaénim indexem (index zdkaznika — Sestimistné é&islo, uvedené na spodni strané pouzdra,
index vyrobce — tfimistné &islo vlevo od typového znaku).
MEZNI HODNOTY : min. max.
Napdjeci napétl Uee 0 +7 v
Vstupni nopéti U; : +5,5 \"
Vstupni proud Iy —-12 mA
Vystupni napéti Uo 0 +5,5 v
‘Vystupni proud — drovef H MH745201, MH745201E lou —10,3 mA
MH8g2511 low —2,0 mA
— droven L MH745201, MH745201E los 16 mA
Pracovni teplota okoli e 0 +70 “C
Teplota pfi skladovéni g —55 +155 °C
DOPORUCENE PROVOZNI PODMINKY :
Vstupni napéti — droveit H Ui +20 VU 5455 v
Vstupni napéti — urover L Un -05VsUy =408 v
Napéti pfipojené na vystup — uroven H
MH7489 Uo +24 VU < +55 v
MH74188 Uit 0Vz=Uun 5 +535 v
Vystupni zatéiovacei proud — Groved L
MH7489, MH745201, MH745201E lut 516 mA
MH74188 o o 0V = lpr 512 mA
Rozsah pracovnich teplot okoli i 0°C 5 Pa 5470 °C
Vstupni 2dchytné napéti '
Uce = 4,75V, I} = =12 mA =15 v
Uce = 475V, |} = —18 mA < 1,2 v
g e
: " ]
il o ] s
(o BErme mpe
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W 2] 06 7w
oA n—s 1] as 7] a7
227 v—qw E fox! Em Al
PR 0=y | ﬂm @A‘a
MH7489 MH74188 MH745201 MH745187 MH74557 MH82511
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LOGICKE INTEGROVANE OBVODY TTL LSI
BIPOLARNI PAMETI

DOPORUCENE PRACOVNI PODMINKY PRI PROGRAMOVANI

Definice ¢asovych pribéhd generatoru pfi programovani

Uee,
| BN 4
= — =1
tg ! (e I T e
R Ugcs
U L ” ol t "
T
W '_‘ L.jjl
@ Q [vi)
min. typ. max.
Uccs 475 50 575 V
Uce:z 10 10,5 1M Vv i
Ury 2,4 50 V
U 0 05 V
Uz 5 Vv
R 39 kQ
Uo 03 V 2.
jen MH74188 —0,8 0 +03 V
X 1 20 ms
ts 3y 4y ms
tr, t2 10 1000 us
t3, tq 100 us
ts 10 7
te 3y ms 3
tz 1)
Ba 0 55 °C 4
l02) jen MH745571 150 mA
lcc ?) jen MH745571 750 mA
) Doba pro piipadnou kontrolu sprévnosti 5

naprogramovéni

?) Proud, tekouci ven z progromovaného

vistupu

) Mox. odbér ze zdroje Ugo pfi programovani

Zapojeni paméti pfi programovani

POSTUP PRI PROGRAMOVANI

{plati v zapojeni pro elektrické programovdni)

DEFINICE A OZNACENI DOB ZPOZDENI

U
_j{"- 15v

MH7489
tavgv doba vybéru
tscoL doba vybaveni

-
tsigH
twHOV

15V

A
E—

doba zablokovani
doba zotaveni

Nejdfive se zvoli slovo (pfivedenim pfisluiné kombinace napéti Uy o U;y nao wvstupy
ADRESA A;...Ag Jehoi paméfové bufiky (bity) maji bjt programovany. Adresa slova se
voli v dob&, kdy napéti U, je odpojeno (viz definice Easowjch priib&hd generatoru).
Konkrétni hodnohf napéti u.tH a Uy pro velbu odresy jsou dany doporuéenymi pracovnimi
podminkami pfi prog

Pak se wjstup pfislufejici k bitu, kterj se ma programovet, pfipoji na napéti Uy. Okamiik
tohoto pfipojeni, jakof i odpojeni vzhledem k &asovym prib&him na vystupech programo-
vaciho generétoru G je zndzornén v definicich Zasovjch pribéhli generdtoru. Zbyvajici

{pravé neprog 1é) vystupy jsou piipojeny pfes odpor R na napéti Uz. Doporuiené
hodnoty Uz, Ug a R jsou uvedeny v doporuéenych p ich podminkéach pro prog
movéni. )

. Provede se vlastni programovani zvoleného bitu pomoci impulsd z prog iho gene-

rdatoru G.

Ddle se obvykle provede kontrola sprévnosti naprog ani leného bitu. Doklo-li ke
sprévnému naprogramovéni (piepéleni programovaci spojky), je piisluiny vystup leného
(o pravé naprogramovaného) bitu ve stovu drovné H. Tento stav charakterizuje porametr
Upy. jehof hranice je uvedena v charakteristickych ddajich.

. Nedoilo-li ke spravnému naprogramovdni, opokuje se postup programovdni podle pred-

chézejicich bodd 3 @ 4 znovu s typickou hodnotou Zifky programovaciho impulsu X.
Nedojde-li ani tentokrdt ke sprévnému naprogramovdni, opakuje se programovaci postup
podle bodu 3 a 4, aviak s maximdlni hod gitky impulsu X,

. Soufasné se smi programovat jen jeden bit zvoleného slova.

MH745201, E
W Vi, V2
'Jn-:] Up
{ !.5 E 15V
L Un
g -
N Shav vysoké U
| mpecorce . 15 G 15V
l ‘_#_ I_____l. Uy
A H
:A‘...pJ r- Uy ‘
R —
1 e el Uu
[lwgy L
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LOGICKE INTEGROVANE OBVODY TTL LSI
BIPOLARNI PAMET RAM 1024 BITO

I. Dekodér adresy iadkl — zprostiedkovdva volbu jednoho ze 32 fadkd matice
pamétovych bunék; v kaidém fadku je 32 pamétovych bunék.

Ovlada funkéni blok IV.

. Dekodér adresy sloupcd — zprostiedkovava volbu jednoho ze 32 sloupch
matice pamétovych bunék; v kaidém sloupci je 32 pamétovych bunék.
Zapis informace pfitomné na vstupu D do matice pamétovych bunék,

Ill. Matice pamétovych bunék — obsahuje 1024 pamétovych bunék usporada-

nych do 32 fadkl a 32 sloupci.

IV. Vystupni éteci zesilovac.

DOPORUCENE PRACOVNI PODMINKY :

146

Uee 475 = Ugc = 525 v
Urs 0 =Up = 408 v
Urn 21 = U = 525 Vv
pii #y = 0°C 22 =VUmy = 525 v
- ot = 16 mA
—lou = 20 mA
tha 0 =% = 70 °C
CHARAKTERISTICKE UDAIE:
Statické hodnoty: #, = 0°C, +25°C, +70°C
min.-max,
Vystupni napéti — uroven L
Uee = 475V, Uy = 21V,
Ui, =08Y, lor = 16 mA Uoe =0,45 \'}
Vystupni napéti — droven H
Uce = 475V, Uig = 21V,
Ui, = 08V, lop = —2,0 mA Uon =24 v
Vstupni proud — droven H
Uce = 525V, Uip = 55V,
Ui =0V lrir =1 mA
Ucc = 525V, Uiy = 27V, -
U, =0V ltes =25 uA
Vstupni proud — uroven L
Uce = 525V, Ui, = 045V,
Urg = 45V —lie = 250 uh
Vystupni proud pro stav vysoké
impedance — uroven H
Uee = 525V, Uigr = 21V,
Ui =08V, Up =24V lozu = 40 uhA
Vystupni proud pro stav vysoke
impedance — uroven L
Ucec = 525V, Uiy = 21 V,
U, =08V, Up =04V —lozL = 40 uh
Vystupni proud zkratovy
Ucec = 525V, Uiyp = 45V,
Upp=0V, Up =0V —lps 20...100 mA
Napdjeci proud
Upe = 525V, #, = +70°C lee =135 mA
Ucg = 525V, #, = 0°C, +25°C lcc = 145 mA
DYNAMICKE HODNOTY: #, = 0°C...+470°C, Ugc = 50 +025V -
tavoy 50 =90 ns twroz =40 ns
tsrov =40 ns twHQV =40 ns
tsupz = 40 ns twrowH 65 < 80 ns

MH82S11
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Doby zpoidéni vystupni informace:

datovy vstup

SAg adresové vstupy
vstup pro vybér
vsfup pro zapis
vystup

DEV>D

IMPULSNI PRUBEHY NA VSTUPECH

PRI PROVOZU ZAPIS:

Ag
A r 3 Uy
——} - ———f§——— —— 15¥
R | —u
0 Tavw | | fwrav *
iy jr ——————— Usn
i f r = — 15V
L - Ui
S thﬂ* WHDOY
C—_UIH
PR _}( R 7 — —— 15
Ui
tsim, twhsh
W
—_ _r—-——Um
B U
1 Ui
tovw H = 85 ns
twapy s, ns
tavwe z 20 ns
twHAV z5 ns
Eswe =D ns
twHsH z5 ns
tweow = 80 ns
FUNKCNI TABULKA
P VSTUPY VYSTUP
rovoz s W D Q
Cteni L H X v
Zapis L LV z
Blokovani H X X Z
L —o0V=Ur=08V
H—21V =sUm =525V
V — informace L nebo H na vstupu
nebo vystupu
X — libovolny stav L nebo H (nemd
vliv na stav vystupu)
Z — vysokd impedance na vystupu



